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DIYOT ve UYGULAMALARI

1. GIRIS
1.1. Diyot

Diyot p ve n-tipi yariiletkenin ayni kristal yapida olusturulmasi ile elde edilen bir elemandir.
Diyotta p ve n tipi malzemeler arasinda diizlemsel metaliirjik kontak da denen jonksiyon
(eklem) vardir. Genellikle n-tipi bir yariiletkenin (dondr katkilamali), belli bolgesinin (p-tipi)
katkilanmasi ile olusturulur. Calismasi kutuplanmasina bagli olarak jonksiyonun genisliginin
biiyiiyiip kiiglilmesi prensibi tizerinedir. Sekil 4.1’de Diyotun gosterimi verilmistir.
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Sekil 4.1. Diyot gosterimi.

Kaynagin pozitif ucu p kutbuna, negatif ucu da n kutbuna baglanirsa diyot iletim yoniinde
kutuplanir ¢iinkii jonksiyon genisligi en dar sekle gelecektir. Uygulanan gerilim bu dar
bolgenin gecilmesine yeterli bir esik gerilim degerini astig1 zaman ise diyot iizerinden akacak
akim I olacaktir. Aslinda akim esik degerine yaklasilan gerilimlerde akmaya baslamaktadir.
Fakat bu gerilimlerdeki akim degerleri iletim akimindan ¢ok kii¢iik oldugundan, diyot tizerine
uygulanan gerilim esik degerini gegmedikce diyot kesimde kabul edilebilmektedir. idealde
diyotun ters kutuplanmasi halinde akim iletmemesi gerekmektedir. Cilinkii Jonksiyon bolgesi
cok bityliyecektir ve diyot eleman: agik devre karakteristigi gosterecektir. Ancak bu durumda
diyot tizerinden ¢ok kiigiik (pikoamper mertebesinde) bir sizint1 akimi akar. bu akima I ters
satlirasyon akimi denir. Diyot akim-gerilim iliskisi asagidaki tstel bir denklem ile
modellenmektedir. Bu karakteristige dair ¢izilmis egri ise sekil 4.2°de goriillmektedir.
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I : Ters satiirasyon akimi
Vp: Diyota uygulanan gerilim
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Sekil 4.2. Diyot akim-gerilim karakteristik egrisi.

1.2. Parc¢ali Lineer Diyot Modeli:

Sekil 4.3’te goriildiigl tizere, diyot karakteristik egrisine ¢izilen tegetlerle eleman pargali
lineer olarak modellenecektir. Karakteristik tegetleri incelenirse diyotun; gerilimi iletmeye
basladig1 bir agma potansiyeline ve iletim yoniinde c¢izilen tegetin egimi kadar bir iletkenlige
sahip oldugu gortiliir.

Iletimdeki diyotun esdeger pargali lineer modeli:
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Kesimdeki diyotun esdeger modeli:
o R

Diyotun iki bacagma uygulanan gerilim farki esik geriliminden biiyiik olursa diyot iletime
gecer. Aksi halde uygulanan gerilim esik geriliminden kiigiik veya ters kutuplanmis ise diyot
kesime gidecektir.
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Sekil 4.3 Parcal1 Lineer Diyot Modeli
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1.3. Zener Diyot:

Ozellikle regiilator devrelerinde kullanilan en 6nemli elemanlardan biri olan zener diyot,
normal diyottan farkli olarak ters gerilimle kutuplanmasi durumunda kirilma gerilimi asilsa
bile 6zelligini yitirmemektedir. Normal diyotlarda ters kutuplama durumunda kirilma gerilimi
asildig1 zaman diyot kullanilmaz hale gelirken, zener diyotta jonksiyon genisliginin daha dar
olmasindan dolay1 eleman iki yonlii olarak kullanilabilmektedir. Zener diyotlarin jonksiyon
genigligi ayarlanarak kullanim amaclarina gore, farkli ters kirilma gerilim degerlerinde
uretilebilirler. Sekil 4.4’te zener diyotun voltaj akim karakteristigi ve diyot esdeger devresi
verilmistir.
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Sekil 4.4. Zener Diyot akim-voltaj karakteristik egrisi ve diyot esdeger devresi.

Yukarida gosterilen zener esdeger devresinde diyotlarin i¢ direncgleri ve esik gerilimleri sifir
kabul edilmis ve gerekli esik gerilim degerleri ve iletim direngleri ilgili diyota seri baglanmak
suretiyle gosterilmistir.

2. DENEYIN AMACI

Bu deneyde, elektronik devrelerde kullanilan diyotun yapisi ve temel uygulama devreleri
incelenecektir. Deneyde diyot akim voltaj karakteristigi ¢ikarilarak c¢alisma prensibi
anlatilmaya caligilacaktir. Daha sonra gii¢c kaynaklarinda AC isareti DC isarete ¢evirilmesinde
kullanilan dogrultucu devrelerden bahsedilecektir. Ayrica diyot elemaninin temel uygulama
devrelerinden kirpict ve zener diyotlu regiilatér devresi kurularak sisteme ait denklemler
yazilacak daha sonra kurulan devre iizerinde voltaj ve akim Olgiimleri gerceklestirilerek
yapilan analizlerin dogrulugu fiziksel olarak gdsterilmis olacaktir.

3. ON BILGI
3.1. Diyotlarin yapisi

Saf silisyum veya germanyumdan olusan bir yari iletken pargasinin bir tarafi P tipi, diger
tarafi ise N tipi olacak sekilde katkilanarak p-n jonksiyon diyot elde edilir. P tipi yariiletkende
cok sayida delik ve N tipi yariiletkende ise ¢ok sayida elektron bulunmaktadir. Sekil 4.5’te P
ve N tipi yariiletkene ait yapilar goriilmektedir.
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Sekil 4.5. P ve N tipi yariiletken yapilari.

Jonksiyona (birlesme yiizeyine) yakin olan elektronlar yine jonksiyona yakin olan deliklere
dogru hareket edip birleserek birbirlerini nétr duruma gegirirler. Boylelikle jonksiyona yakin
olan bolgede serbest tastyicilar (elektronlar ya da delikler) azalmistir. Burada sadece art1 ve
eksi yiiklii iyonlar bulunabilir. Elektron kaybetmis veya almig atom olan iyonlarin akimin
tasinmasinda herhangi bir rolii bulunmadigindan, bu bolgeye “bosaltilmis bolge” denir.
Bosaltilmis bolgedeki art1 yiiklii iyonlar delikleri, eksi yiiklii iyonlar da elektronlar ittigi icin
elektronlar ve delikler arasindaki hareket son bulur. Elektronlarin ve deliklerin jonksiyondan
gegmesini iyonlarin etkisiyle engelleyen kuvvete engel gerilimi ya da daha ¢ok bilinen ad1 ile
“esik gerilimi” denir. Esik gerilimi seviyesi, germanyum diyotlar i¢in 0,2V~0,3V ve silisyum
diyotlar i¢in 0,6V~0,7V civarindadir. Sekil 4.6’da P-N jonksiyon diyotun yapisi
goriilmektedir.

Bosaltilmis bélge

p tipi yari iletken | \ n tipi yar iletken
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Sekil 4.6. : P-N jonksiyon diyotun yapisi

Dogru (ileri) Polarma:
Diyotun p tipi bolgesinden ¢ikarilan u¢ “anot” ve n tipi bdlgesinden ¢ikarilan ug¢ “katot”

olarak isimlendirilir. Sekil 4.8'de gosterildigi gibi, gerilim kaynaginin pozitif kutbu anot ve
negatif kutbu katot terminaline baglanarak diyot dogru yonde kutuplanir. Dogru polarma
gerilimi esik geriliminin lizerinde ise, gii¢ kaynagmin art1 ucu elektronlar1 ¢ekerken eksi ucu
ise elektronlari iter. Bosaltilmis bdlgenin genisligi azalir ve n tipi yariiletkendeki elektronlar
p-n jonksiyonunu gecerek, deliklerle birlesmek igin p tipi yariiletkene girerler. Elektronlar
stirekli olarak gerilim kaynagimin eksi ucundan arti ucuna dogru bir elektron akisi olusturacak
sekilde hareket ederler. Diyotun p-n jonksiyonuna uygulanan ileri yondeki polarma gerilimi
I seklinde gosterilen bir ileri yon akimi olusturur. I 'nin degeri diyota uygulanan gerilim ile
dogru ve diyotun i¢ direnci ile ters orantilidir. Sekil 4.7°de diyotun ileri yonde kutuplanmasi
verilmistir.
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Sekil 4.7. P-N jonksiyon diyotun dogru ydnde kutuplanmasi.

Ters Polarma
Sekil 4.8'da goriildiigi gibi, gerilim kaynagmin pozitif kutbu katot ve negatif kutbu anot

terminaline baglanarak diyot ters olarak kutuplanir. Hem elektronlar, hem de delikler gerilim
kaynag tarafindan gekildiklerinden dolay1 bosaltilmis bdlge genisler. Higbir elektron ya da
delik birlesme amaciyla jonksiyonu gegemez. Ters polarma uygulanan bir diyot ideal
durumda akim gecirmez. Fakat 1s1 enerjisi yariiletkende azinlik elektron-delik ¢iftleri
meydana getirir. Bu azinlik akim tagiyicilarinin hareketi ile ¢ok kiigiik bir degerde akim gegisi
olur. Bu akim “sizinti akimi” (ters doyma akimi) olarak adlandirilir ve I veya Is seklinde
gosterilir. Sizint1 akimimin degeri ters polarma geriliminin degerine ve sicakliga baglidir. Her
10 °C'lik sicaklik artisinda sizinti akimi iki katina g¢ikar. Ayni sicaklikta silisyum diyotun
sizint1 akimi, germanyum diyotunkinin sadece %1’ i kadaridir. Sicakliga olan bagimliligin
daha az olmasi, yariiletken devre elemani yapiminda silisyumun tercih edilmesinin en 6nemli

sebebidir.
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Sekil 4.8. p-n jonksiyon diyotun ters polarma edilmesi.

Ters polarma altindaki sizint1 akiminin degeri ¢ok diisiiktiir. Ancak, uygulanan ters polarma
gerilimi ¢ok yiiksek olursa (nominal degerinin iizerine ¢ikarsa), azinlik tastyicilari, kovalent
baglar1 etkileyip bozabilecek elektron-delik ¢iftleri olusturmaya yetecek kadar Onemli
miktarda enerji elde etmis olurlar. Serbest elektronlarin hareketleri hizlanir. Boylece ters
yonde akan akim onemli Ol¢iide artar. Bu akima "¢ig akimi" denir. Bu akimin olustugu
bolgeye “kwrilma bélgesi” denir. Artan ters polarma nedeniyle olusan ¢1g akimi eger
sinirlanmazsa diyot bozulacaktir. Kirillma bolgesinde diyot bozulmadan 6nce uygulanan
maksimum ters yondeki gerilim “ters tepe gerilimi”” (P1V) olarak adlandirilir.
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Sekil 4.9. Diyotun karakteristik ergisi.

Diyot karakteristiginden goriilecegi tlizere, dogru polarma gerilimi esik gerilimi (VT)
seviyesine ulasana dek diyot akimi neredeyse sifirdir. Esik gerilimi asildiginda ise hizla
iletken olan diyot akim gegirmeye baslar. Diyot akimi arttik¢a, diyot tizerinde diisen gerilim
de bir miktar artis gosterir. Ters polarma altindaki diyot ise agik devre Ozelligi gosterip (¢ok
kiigiik degerli olan sizint1 akimi1 ithmal edilirse) akim gecirmez. Ancak ters polarma gerilimi
diyotun kirtlma gerilimi seviyesini astiginda diyot bozulur ve kontrolsiiz bir sekilde akim
gecirmeye baglar. P-N jonksiyon diyotunun &zel bir hali de zener diyotlardir. Bu diyotlarda
tiretim agamasinda P-N jonksiyon bolgesi genisligi dar tutulur. Bu sayede zener diyot ters
olarak kutuplandiginda kirilma geriliminden sonra ¢1g akimi olussa bile kovalent baglar zarar
gérmeyeceginden dolayr eleman tekrar kullanilabilir.
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Sekil 4.10. P-N jonksiyon ve Zener diyotun sembolleri ve ¢esitli diyot goriintimleri.
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3.2. Dogrultucular

AC gerilimden DC gerilim elde etmek amaciyla kullanilan devrelerdir. Elde edilen DC
gerilim elektronik devrelerin besleme ihtiyacini karsilamak amaciyla kullanilir. 220 voltluk
AC sebeke gerilimi bir trafo yardimiyla distirtilerek devrenin girisine uygulanir. Bu gerilim
ihtiyaca gore degisik seviyelerde secilebilir. Dogrultucu devreleri yarim dalga ve tam dalga
olmak tizere iki ana gruba ayrilir.



Yarim Dalga Dogrultucu: Devrenin girisine trafo tiizerinden siniizoidal AC gerilim
uygulanmistir. Bu gerilimin pozitif alternanslarinda, dogru polarma olan diyot iletime gegerek
kapali bir anahtar gibi davranir. Diyot iizerinde diisen 0,6V~0,7V’luk gerilimi ihmal edersek,
pozitif alternans ¢ikisa oldugu gibi aktarilir. Negatif alternanslarda, diyot ters polarma
olacagindan yalitkan olup ag¢ik bir anahtar gibi davranir. Diyot {izerinden akim ge¢meyecegi
icin ¢ikis gerilimi sifir olur.

Dy Dy
A D1 Ailetken iletken
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Sekil 4.11. Yarim dalga dogrultucu devresi ve giris-¢ikis gerilimleri
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AC 220V
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Devre ¢ikisindaki gerilimin DC degeri,
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Dogrultucu ¢ikisindaki bu gerilim, elektronik devrelerin beslenmesi i¢in ¢ok uygun bir se¢im
degildir. Bu gerilimin ideal DC gerilime yaklastirilmasi igin, devre ¢ikisina filtre ya da siizgeg
olarak isimlendirilen boliimiin ilave edilmesi gerekir. Filtre islemi en basit sekilde bir
kondansatoriin ¢ikiga paralel olarak baglanmasi ile gergeklestirilir.
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Sekil 4.12. Cikis filtre edilmis yarim dalga dogrultucu devresi ve giris-gikis gerilimleri.

o

AC 220V

Devre ¢ikisindaki gerilimin DC degeri,
Ve = Vi

Tam Dalga Dogrultucu: Tam dalga dogrultucu devresi iki diyotlu ve dort diyotlu (koprii
tipi) olmak tizere iki farkli sekilde yapilmaktadir.
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Sekil 4.13. iki diyotlu tam dalga dogrultucu devresi ve giris-¢ikis gerilimleri.
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iki diyotlu tam dalga dogrultucu devresinde giris geriliminin pozitif alternanslarinda, dogru
polarma alan D1 iletime gegerken ters polarma alan D2 kesimdedir. Trafonun iist ucundaki
pozitif alternans D1 iizerinden ¢ikisa gider. Giris geriliminin negatif alternanslarinda ise ters
polarma alan D1 kesime giderken dogru polarma alan D2 iletimdedir. Bu kez trafonun alt
ucundaki pozitif alternans D2 iizerinden ¢ikisa gider. Boylece devre ¢ikisinda siirekli pozitif
alternanslar olusur.

DiD; DrD: D-D; Dy-Dy
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o-D;, D-D, D-D, D-D,
“yamkan iletken yalitkan iletken
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Sekil 4.14. Koprii tipi tam dalga dogrultucu devresi ve giris-¢ikis gerilimleri.

Koprii tipi tam dalga dogrultucu devresinde giris geriliminin pozitif alternanslarinda, dogru
polarma alan D1 ve D3 iletime gegerken ters polarma alan D2 ve D4 kesimdedir. Trafonun
iist ucundaki pozitif alternans D1 ve D3 {izerinden ¢ikisa gider. Girig geriliminin negatif
alternanslarinda ise ters polarma alan D1 ve D3 kesime giderken dogru polarma alan D2 ve
D4 iletimdedir. Bu kez trafonun alt ucundaki pozitif alternans D2 ve D4 iizerinden ¢ikisa
gider. Boylece devre ¢ikisinda siirekli pozitif alternanslar olusur. Tam dalga dogrultucu
devresi ¢ikisindaki DC gerilimin degeri,

2.V,
T

Voo = ~0,636.V,,

Her iki devre ¢ikisina da kondansator baglanip filtre islemi yapilarak, ¢ikis geriliminin DC
gerilime yaklagmasi saglanir.
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Sekil 4.15. Cikisi filtre edilmis tam dalga dogrultucu devreleri.

3.2. Kirpicilar, kenetleyicileri ve gerilim ¢oklayicilar

Kirpicilar
Kirpicilar, AC sinyalin pozitif veya negatif alternansinin bir kismini ya da her iki alternansin

belirli boliimlerini kesme 6zelligine sahip devrelerdir. Diyotun devreye baglanis sekline gore
iki gruba ayrilirlar.

a- Seri kirpici devreleri
b- Paralel kirpici devreleri



Kirpict devrelerini ongerilim degerine gore de siniflandirmak miimkiindiir.

a- Ongerilimsiz kirpici devreleri
b- Ongerilimli kirpici devreleri

Sekil 4.11°de 6ngerilimsiz seri kirpict devresi goriilmektedir.
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Sekil 4.16. Ongerilimsiz seri kirpici devresi ve giris-gikis gerilimleri.
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Kirpma islemini gergeklestiren diyot ¢ikisa seri olarak baglandigi ve herhangi bir DC
ongerilim uygulanmadigi i¢in bu devre “ongerilimsiz seri kirpicr” olarak isimlendirilir. Giris
geriliminin pozitif alternanslarinda, diyot dogru polarma alarak iletime gider ve akim
gecirmeye baslar. Bu akim gecisi pozitif alternanslarin 0,6V~0,7V (Silisyum diyot i¢in)
degerinin tizerinde gerceklesir. Ancak kolay anlagilmasi agisindan diyotu ideal kabul edersek,
pozitif alternanslarda kisa devre olarak bu alternanslar1 ¢ikisa oldugu gibi aktarir. Negatif
alternanslarda ise ters polarma alan diyot yalitkandir ve akim gegisine izin vermez.
Dolayisiyla giris geriliminin negatif alternanslar i¢in ¢ikis gerilimi sifir olacaktir. Sonug
olarak ¢ikista, girig geriliminin negatif kisimlarinin kirpilmig hali gériilmektedir.

Kenetleyiciler

Kenetleyiciler, AC sinyalin 6zelliklerini degistirmeden sadece DC seviyesini pozitif veya
negatif yone kaydirma 6zelligine sahip devrelerdir. Tipki kirpict devreleri gibi, 6ngerilimsiz
ve ongerilimli olmak iizere iki gruba ayrilir. Sekil 4.17° de ongerilimsiz negatife kilitleme
devresi goriilmektedir.

C1
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Sekil 4.17. Ongerilimsiz negatife kilitleme devresi ve giris-gikis gerilimleri
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Giris geriliminin ilk pozitif alternansinda, dogru polarma alan D1 diyotu iletkendir. Iletimdeki
diyotun i¢ direnci sifira ¢ok yakin olduguna gore, C1 kondansatorii girig geriliminin pozitif
alternansimin tepe degerine (Vy,) hizlica sarj olur. Bu esnada ¢ikis gerilimi diyot gerilimi
kadar olup yaklasik sifirdir. Takip eden negatif alternansta diyot yalitkandir. Cikis gerilimi
Cl’in eksi kutbundan alinmaktadir. Buna gore ¢ikis voltaji kondansator tizerindeki -V,
seviyesi iizerine binmis giris gerilimi olarak goriilecektir.

Gerilim Coklayicilar

Girigine uygulanan AC gerilimin tepe degerinin katlarin1 ¢ikisina DC gerilim olarak veren
devrelerdir. Yiikiin ¢ektigi akima bagl olarak ¢ikis geriliminde bir miktar diisme
gozlemlenebilir. Sekil 4.18 de gerilim ikileyici devresi goriilmektedir.

0 sVo
2V

D1 = O

vm Vi
I
D2 T c2
) GND

Sekil 4.18. Gerilim ikileyici devresi ve giris-cikis gerilimleri.

Giris geriliminin pozitif alternansinda, dogru polarma olan D1 iletime gegerek C1
kondansatoriiniin sarj olmasini saglar. C1 tizerindeki gerilimin seviyesi, giris geriliminin tepe
degeri (V) ) kadardir. Negatif alternansta ise D2 iletime gegerek C2’ nin sarj olasini saglar.
C2 tizerindeki gerilimin seviyesi, yine giris geriliminin tepe degeri (V) kadardir. Burada
dikkat edilecek nokta, kondansatorlerin seri bagli olmalar1 ve iizerlerindeki gerilimlerin
birbirlerini tamamlayacak yonde olusudur. Netice olarak ¢ikis gerilimi denklem (2)’deki
sekilde olusacaktir.

1

4. DENEYIN YAPILISI

4.1. Diyot voltaj-akim karakteristiginin ¢ikarilmasi

S1
+12VO—0//0—

P1 [ R1 +/\\_ ~ S2 o
4700hm 3300hm N/ -
v
P D1 D2
1N4001 1N4001

Sekil 4.19. Diyot voltaj-akim karakteristigi uygulama devresi.
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Deneyin Yapihsi:

1- Sekil 4.19°da goriilen devreyi bord iizerine kurunuz.

2- S1 anahtarin1 kapatarak devreye enerji veriniz.

3- Diyotun dogru polarma karakteristigini ¢ikarmak {izere, S2 anahtarini 1 nolu konuma alin.
4- P1 potansiyometresini minimumdan maksimuma dogru ¢evirip, diizenli araliklarla diyot
gerilimi (V) ve diyot akimini (I, ) 6l¢iip sonuglar1 gozlem tablosuna kaydediniz.

5- Vp ve Ip igin Olgiilen degerleri grafik lizerinde isaretleyerek, diyotun dogru polarma
karakteristigini ¢iziniz.

6- Diyotun ters polarma karakteristigini ¢ikarmak tizere, S2 anahtarini 2 nolu konuma aliniz.
7- P1 potansiyometresini minimumdan maksimuma dogru cevirip, diizenli araliklarla diyot
gerilimi (V) ve diyot akimini (I, ) 6lgiip sonuglar1 gozlem tablosuna kaydediniz.

8- Vp ve Ip igin Olgiilen degerleri grafik iizerinde isaretleyerek, diyotun ters polarma
karakteristigini ¢iziniz.

9- Sekil 4.19’da goriilen devredeki diyot elemanlarinin yerine 5.6V’luk zener diyotu
kullanarak ayn1 deneyi tekrarlayiniz.

Dogru Polarma
Ve
Ie
Ters Polarma
Vg
In
I I
Va Ve Ve Ve
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4.2. Dogrultucu devreleri

S1 D1
Vi O o/ o +Vo
1N4001 I Gho
12V AC 52 \
R1 (g} o CH2
10k (TJ
L= C1
1000uF
00 . $—O GND
[
Sekil 4.20. Yarim dalga dogrultucu uygulama devresi.
D1
O l\i » L Vo
12VAC 1N4001 5 &HD
f—\\\—j S2 \
St R1
Cr [ 10k (3)cHi @ CHZ
12V AC |—— C1 |
[ D2 1000uF
N
o . GND
V1
1N4001
Sekil 4.21. Tam dalga dogrultucu uygulama devresi.
51
Vi O o , O +Vo
D1...D4 l
12V AC 1N4001
S2 \ R
10k OLS @cm
— C1 |
o 1000uF
> GND
Sekil 4.22. Koprii tipi tam dalga dogrultucu uygulama devresi.
Deneyin Yapihsi:

Yarim Dalga Dogrultucu Devresi

1- Sekil 4.20°de goriilen devreyi deney bordu iizerine kurunuz.
2- S1 anahtarini kapatarak yarim dalga dogrultucu devresine enerji veriniz.

3- Devre ¢ikisindaki sinyali osilaskopla dlgerek dalga seklini ¢iziniz.

4- Devre cikisindaki gerilimi DC Voltmetre ile 6lgerek sonucu gozlem tablosuna kaydedin.
5- S2 anahtarimi kapatarak kondansatorii devreye aliniz.

6- Devre ¢ikisindaki sinyali osilaskopla dlgerek dalga seklini ¢iziniz.

7- Devre ¢ikisindaki gerilimi DC Voltmetre ile 6l¢erek sonucu gozlem tablosuna kaydediniz.
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Iki Diyotlu Tam Dalga Dogrultucu Devresi

8- Sekil 4.21°de goriilen devreyi deney bordu iizerine kurunuz.
9- S1 anahtarin1 kapatarak iki diyotlu tam dalga dogrultucu devresine enerji veriniz.

10- Devre ¢ikisindaki sinyali osilaskopla dlgerek dalga seklini ¢iziniz.

11- Devre ¢ikisindaki gerilimi DC Voltmetre ile dlgerek sonucu gézlem tablosuna kaydediniz.
12- S2 anahtarinm1 kapatarak kondansatorii devreye aliniz.

13- Devre ¢ikisindaki sinyali osilaskopla 6lgerek dalga seklini ¢iziniz.

14- Devre ¢ikisindaki gerilimi DC Voltmetre ile dlgerek sonucu gozlem tablosuna kaydediniz.

Koprii Tipi Tam Dalga Dogrultucu Devresi

15- Sekil 4.22°de goriilen devreyi deney bordu lizerine kurunuz.
16- S1 anahtarini kapatarak kopri tipi tam dalga dogrultucu devresine enerji veriniz.

17- Devre ¢ikisindaki sinyali osilaskopla 6lgerek dalga seklini ¢iziniz.

18- Devre ¢ikisindaki gerilimi DC Voltmetre ile dlgerek sonucu gézlem tablosuna kaydediniz.
19- S2 anahtarimi kapatarak kondansatorii devreye aliniz.

20- Devre ¢ikisindaki sinyali osilaskopla 6lgerek dalga seklini ¢iziniz.

21- Devre ¢ikisindaki gerilimi DC Voltmetre ile 6lgerek sonucu gézlem tablosuna kaydediniz.

Gozlem Tablosu:

Kondansatdr devrede yok (Filtre edilmemis) Kondansatdér devrede (Filtre edilmis)

Yarim dalga dogrultucu devresi cikis sinyalleri

Kondansatér devrede yok (Filtre edilmemis) Kondansatér devrede (Filtre edilmig)

iki diyotlu tam dalga dogrultucu devresi cikis sinyalleri
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Kondansatér devrede yok (Filtre edilmemis) Kondansatér devrede (Filtre edilmis)

Képrii tipi tam dalga dogrultucu devresi cikis sinyalleri

DC cikig gerilimi seviyeleri
Yarim Dalga iki Diyotlu Tam Dalga Képril Tipi Tam Dalga
Filtresiz Filtreli Filtresiz Filtreli Filtresiz Filtreli
Hesaplanan
Olciilen
4.3. Karpici devresi
5L R1
Vi O O I | 4 QO +Vo
10k C!
GHND
D1
12V AC 1N4001
(3) cH @cuz
\J I

41/—1—
00 T O GND

Sekil 4.23. Kirpict uygulama devresi.
1- Sekil 4.23’te goriilen devreyi deney bordu iizerine kurunuz.

2- S1 anahtarini kapatarak devreye enerji veriniz.
3- Devre ¢ikisindaki sinyali osilaskopla dlgerek dalga seklini ¢iziniz.
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5. DENEY RAPORUNDA ISTENENLER

1. Diyotlu devreler hakkinda bilgi veriniz.

2. Deneylerde uygulamasi yapilacak. Sekil 4.19 ve Sekil 4.23 arasinda goriilen devrelerin
cikis voltaj ifadelerinin hesaplayiniz.

3. Diyot voltaj akim karakteristigini yorumlayiniz.
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